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摘要(译)

一种用于在制造一个或多个OLED器件时将有机材料从柔性供体元件转移
到基板上以形成有机材料层的方法，包括在由大气压力下的腔室内以间
隔关系提供柔性供体元件和基板。转移站使得柔性供体元件将腔室分隔
成第一和第二腔体;改变第一和第二腔之间的压差，使柔性供体元件移动
到与基板的接触关系;提供透明窗口，其限定第二腔体的顶表面;通过透明
窗口将辐射能量提供到与基板接触的柔性供体元件上，以使柔性供体元
件吸收热量并将有机材料转移到基板上。
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